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3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
  ความล้ําหนาของเทคโนโลยีของสารกึ่งตัวนําสงผลใหบริษัทผูผลิตสารไวแสงสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑหลากหลายชนดิขึน้มาเพื่อนําไปใชในการออกแบบแผงวงจรบนแผนซิลิกอนเวฟอร (silicon 
wafer) ที่มีขนาดเล็ก  สารไวแสง (photoresist) จะประกอบดวยพอลิเมอรที่ไวตอแสงซึ่งถูกวางไวบน
ซิลิกอนเวเฟอร   รายละเอียดของการทําสารไวแสงนัน้ไดอธิบายไวในบทความนี้    ดวยขอจํากัดมากมาย
ของเทคโนโลยีพอลิเมอรที่เปนสารอินทรียทําใหซิลิกอนพอลิเมอรไดรับความนิยมมากขึ้น  และความ
ตองการดานการเคลือบเพื่อตานการสะทอนก็เพิ่มมากขึน้ดวยเมื่อขนาดของแผงวงจรมีขนาดเล็กลง   
เทคนิคการทําสารไวแสงนี้ไดอาศัยวิธีการที่เรียกวา immersion lithography ซ่ึงเปนเทคโนโลยลีาสุดที่
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนําไดนํามาใชและกําลังเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับผูผลิตสารไวแสงที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑออกสูทองตลาดในอนาคตอันใกลนี้        


